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Photodétecteurs

= Cour.de | Courant Longueur d’onde | Capuchonde| Tempsde | Angle de
Zone active | court-circuit [obscur (1d)| de sensibilité (nm) réponse isation| N° de réfé Prix unitaire
Advanced Photonix, Inc: Fig. (mm) (Isc) (uA) typ. | (nA) max. | Min. Créte Max. | (pF)typ. (ns) typ. | (2xThéta) | Digi-Key 1 5 25 100
Previously Photonic Detectors -3 a effet surbrillants bleus, ligne de courbe B
- 1 17.74 235 50 [350 950 1,00] 100 20 120 PDB-C107-ND# 13.15 — 9.32 8.58
Détecteurs et 2 100 1300 30 |350 950 1.100| 300 2 120 | PDB-C110-ND® 4993 - 3953 37.45
. e . 1 7.95 110 30 350 950 1,100| 60 16 120 PDB-C113-ND 12.86 — 9.36 8.48
emeﬂeurs de S|||C|um 3 1.55 60 30 [400 950 1,100 6 10 30 PDB-C134-ND# 1.81 — 1.05 93
4 4.10 67 30 [400 950 1,00| 18 50 61 PDB-C139-NDe 2.80 — 1.73 152
N N - 1 29.02 400 25 350 950 1,100| 200 18 120 PDB-G140-ND 23.65 — 16.87 16.21
Fig. 1 - Globe en Fig. 2 - Céramique, 3| 410 150 30 |400 950 1100 18 50 59 | PDB-C142-ND# 2.80 — 173 152
céramique et époxy rempli d'époxy 5 8.02 90 15 | 400 950 1100| 10 15 120 | PDB-C156-ND® 2.55 — 157 1.36
. 6 9.00 145 30 |400 950 1,100| 10 50 120 PDB-C158-ND 255 — 1.57 1.36
7 7.95 110 10 | 350 950 1,100| 60 100 — PDB-G165-ND# 12.62 — 8.17 7.65
N 8 0.74 10 10 [400 950 1,00 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND® 2.01 — 1.19 1.00
Notch 8 0.74 10 10 [400 950 1,100| 15 50 140 | PDB-C152SMTR-ND® 2375.84/3,000
Z[D' Epoxy Giob ~ Qenctes 9| 210 2 10 |400 950 1100 4 10 — | PDB-C154SMCT-ND 212 — 126 106
Side view 9 210 25 10 | 400 950 1,100 4 10 — PDB-C154SMTR-ND 1707.55/2,000
of Package 10 7.67 0 30 400 900 1,00 15 20 — PDB-C171SMCT-ND 2.65 — 1.57 1.32
10 7.67 90 30 [400 900 1,100| 15 20 — PDB-G171SMTR-ND 1072.56/1,000
Fig. 3 — Boitier Fig. 4 - Fig. 5 — Boitier Dé a effet ph avec filtre lumiére du jour, ligne de courbe D
plastique Dessus plat transversal en 3 1.55 60 30 [700 950 1,100] 6 10 30 PDB-C134F-ND® 1.81 — 1.05 .93
plastique 4 410 67 30 | 700 950 1,100 18 50 61 PDB-C139F-ND® 2.80 — 1.73 1.52
3 410 150 30 |700 950 1,00| 18 50 40 PDB-C142F-ND® 2.80 — 1.73 152
5 8.02 90 15 | 700 950 1,100| 10 15 120 PDB-C156F-ND 255 — 1.57 1.36
6 9.00 145 30 | 700 950 1,100 10 50 120 PDB-C158F-ND 255 — 1.57 1.36
9 210 25 10 [ 700 950 1,100 4 10 — PDB-C154SMFCT-ND 2.12 — 1.26 1.06
Détect: P i surbrillants bleus, ligne de courbe B
1] 1.17x2.64 40 300 [350 — 1,100 340 190 65 PDB-V104-ND® 4325 — 33.90 31.56
1 17.74 200 080 |350 950 1,100| 2,000 1,000 120 PDB-V/107-ND 8.03 — 5.53 5.02
2 100 1,200 0333 | 350 950 1,100| 10,000 2,000 120 PDB-V/110-ND# 24.31 — 18.24 17.02
Fig. 6 — Boitier Fig. 7 1 7.95 80 050 | 350 950 1,100| 800 750 120 PDB-V113-ND 13.00 — 8.41 7.88
transversal en plastique 11| 3.15x5.69 230 550 350 — 1,100| 2,000 190 63 PDB-V114-NDe 46.42 — 36.76 34.82
{&. U.V. Dé p surbrillants, ligne de courbe A — Conforme a RoHS
) @ 2] 1763 | 230 005 [190 — 1,100] 2000 | 900 [ 63 [ PDU-V114-ND 28.91 — 22.25 20.76
L'th C he -3 iq surbrillantes rouges, ligne de courbe B
13| 1.88x0.56 17 200 [350 — t1100] 10 10 — PDB-C601-1-ND® 2.36 — 1.45 1.26
13 | 1.88x0.56 13 700 |30 — 1,00 250 300 — PDB-V/601-1-ND# 2.36 — 1.45 1.26
14 14.50 185 35 350 940 1,100| 125 25 — PDB-(607-2-ND 13.21 — 8.55 8.01
15| 4240 545 75 | 350 940 1,00| 240 30 — PDB-C609-2-ND® 13.90 — 9.00 8.43
Fig. 8 — Boitier CMS 1206 16 | 6.07x6.98 545 75 350 — 1100] 240 30 — PDB-(609-3-ND& 11.25 — 8.15 7.25
16 | 6.07x6.98 545 100 [350 — 1,100| 5500 1,500 — PDB-V/609-3-ND# 11.25 — 8.15 7.25
14| 68.70 900 150 | 350 940 1,100| 300 45 — PDB-C612-2-ND 13.25 — 9.64 8.74
14 | 3.91x17.55 800 80 |30 — 1,00 9,000 2,800 — PDB-V/612-2-ND 14.50 — 10.70 9.84
15| 86.40 1,000 180 | 350 940 1,100| 350 50 — PDB-C613-2-ND# 13.79 — 10.03 9.09
14| 23270 2,800 700 | 350 940 1,100| 775 150 — PDB-(615-2-ND# 24.43 — 18.33 17.10
141 9.25x25.17 | 2,800 700 |35 — 1,100 25800 7,000 — PDB-V615-2-ND® 4325 — 33.90 31.56
14| 6291 650 135 | 350 940 1,100| 285 40 — PDB-V/617-2-ND 12.80 — 9.32 8.44
Doubles cellules surbrillantes bleues, de et de dé Iti-éléi ligne de be B
Fig. 10 Fig. 11 17| 3.23t 75 200 |35 950 1,100 15 8 72 PDB-C201-ND#§ 20.92 — 15.70 14.65
18| 161 50 1.00 |35 950 1,100 8 7 7 PDB-C203-ND#0 24.82 — 18.62 17.38
19| 231 28 500 |350 950 1,100| 40 800 — PDB-C216-ND 4528 — 35.49 33.04
@ 20| 147% 11 045 | 350 950 1,100 30 200 — PDB-G232-ND — — — 127.05
@ 21 | 2.03x0.97¢ — 270 | 350 — 1,100 28 190 — SD219-51-03-301-ND# 283.97 — 238.17 —
| | Photodiodes au silicium a effet photoconducteur
23 2.90 38 1.00 [400 950 1,100 60 100 — PDB-C168-ND 6.14 — 418 3.76
23 8.10 102 30 | 400 950 1,100| 25 50 — PDB-C169-ND 6.14 — 4.18 376
23 1.70 27 060 | 400 950 1,100| 30 100 — PDB-C170-ND 6.14 — 4.18 376
Fig. 12 - Fenétre plate Fig. 13 10 7.67 85 30 | 840 900 1,050 15 20 — PDI-C172SMFCT-ND 2.65 — 1.57 1.32
10 7.67 85 30 | 840 900 1,050 15 20 — PDI-C172SMFTR-ND 1072.56/1,000
10 7.67 90 30 | 600 900 1,050| 15 20 — PDV-C173SMCT-ND® 2.65 — 1.57 1.32
6 InGaAs — a RoHS
% 17 200 — 1.00 [80 — 1,700] 075 [ 0,18 (max,) — SD004-11-41-211-ND 17.02 — 13.25 12.44
17 200 — 500 |80 — 1700 6 1,15 (max.) 88 SD012-11-41-211-ND 42.02 — 34.76 3259
Cathode 17 1.50 — 50 | 800 — 1,700| 250 | 10,0 (max.) 113 | SD060-11-41-211-ND 146.45 — 126.11 122.74
ﬂ H Détecteurs au nitrure de gallium (GaN) — Conforme a RoHS
11 0.076 1.0 100,000 [ 200 — 365 24 10 61 PDU-G101A-ND 13.70 — 9.97 9.03
11 0.076 1.0 100,000 | 200 — 320 24 10 61 PDU-G102B-ND 15.92 — 11.75 10.81
Fig. 14 — Cellule Fig. 15 — Cellule 24 — .001 100,000 | 200 — 365 24 10 — PDU-G105A-SM-ND 10.96 — 7.94 7.07
électrique photoélectrique 24 — .001 100,000 | 200 — 320 24 10 — PDU-G106B-SM-ND 11.27 - 8.20 7.44
Photodiode avalanche au silicium — Conforme a RoHS
17 0.30 — 10 [400 — 1100 — 1 — SD012-70-62-541-ND 107.50 — 91.40 86.11
17 0.90 — 30 |40 — 1100 — 2 — SD036-70-62-531-ND 116.28 — 98.86 93.14
P p 25 5.00 — 18 350 — 1050| 25 10 — $D197-70-72-591-ND 799.71 — — —
25 5.00 — 18 |35 — 1,050 25 10 — SD197-70-74-591-ND 799.71 — — —
Anode Anode
25 10 — 35 |30 — 1,050 50 12 — SD394-70-72-591-ND 1097.10 — — —
25 10 — 35 [30 — 1050] 50 12 — SD394-70-74-591-ND 1097.10 — — —
26 16 — 600 | 350 — 1,050 130 15 — SD630-70-72-500-ND 1373.66 — — —
Fig. 16 Fig. 17 26 16 — 600 | 350 — 1,050 130 15 — SD630-70-73-500-ND 1373.66 — - —
26 16 — 600 | 350 — 1,050 130 15 — SD630-70-74-500-ND 1373.66 — — —
26 16 — 600 |35 — 1,050| 130 15 — SD630-70-75-500-ND 1373.66 — — —
Photodiode au silicium surbrillante rouge
17 | 0.83x1.02 — 800 [350 — 1,100 56 190 91 SD041-11-33-211-ND# 22.11 — 16.58 15.48
/S 18| 0.50% — 040 |30 — 1,00| 15 190 67 SD055-23-21-211-ND#0 52.83 — 41.83 39.63
1 1.30 — 200 |30 — 1,00| 28 190 51 SD057-11-21-011-ND# 23.97 — 17.98 16.78
1 1.30 — 050 |35 — 1100 28 190 51 $D057-14-21-011-ND# 23.97 — 17.98 16.78
17 | 058x1.19 — 100 350 — 1,100 15 190 42 SD066-24-21-011-ND#§ 29.48 — 22.68 21.17
- - N 17 | 1.09x2.67 — 30 |30 — 1100 175 190 59 SD076-11-31-211-ND# 28.74 — 22.11 20.64
Fig. 18 Fig. 19 - Barrette & 22| 1.09x267 — 090 |35 — 1100| 50 190 55 | SD076-14-21-011-NDe 23.46 — 17.60 16.43
16 éléments 18| 1.50% — 350 |350 — 1,100| 45 190 86 SD085-23-21-021-ND#0 4.1 — 34.58 32.19
Flat 17 254 — 640 |30 — 1,100 87 190 90 SD100-11-21-221-ND# 26.01 — 20.02 18.68
Window 2701 ‘\\\.] 17 2.54 — 50 [350 — 1100| 28 190 90 SD100-11-31-221-ND® 30.39 — 23.38 21.82
17 254 — 160 |35 — 1,100] 87 190 82 SD100-14-21-021-ND# 25.24 — 18.94 17.67
18 254 — 10 | 250 — 1,100| 87 — — SD100-41-21-231-ND& A 93.78 — 75.90 7048
L\\\l 1 “’[ 27 | 254x2.18 — — 30 — 1100 — — — SD112-42-11-221-ND& A 68.93 — 55.14 52.19
27 | 254x2.18 — — 30 — 1100 — — — SD112-43-11-221-ND& A 61.96 — 4957 46.92
17 | 2.54x 1.224 — 500 |350 — 1100| 60 190 80 SD113-24-21-021-ND#§ 30.97 — 23.83 22.24
18] 1.07¢ — 250 |30 — 1,100 35 190 113 | SD118-23-21-021-ND#0 36.78 — 28.07 26.62
Fig. 20 - Barrette & 32 éléments | Fig. 21 17 | 457x051% — 350 |350 — 1,100 45 190 119 | SD160-24-21-021-ND@§ 29.98 — 23.06 2153
17 | 3.20x4.70 — 20 |35 — 1,100| 255 190 79 SD172-11-21-221-ND# 34.52 — 26.35 24.99
565656555556555555 17 | 3.20x4.70 — 147|350 — 1,100 82 190 79 SD172-11-31-221-NDe 34.52 — 26.35 24.99
18 | 4.98% — 750 | 350 — 1,100 100 190 82 SD197-23-21-041-ND#0 97.74 — 79.10 7345
17 5.08 — 26 |30 — 1,100] 345 190 95 SD200-11-21-241-ND# 39.75 — 30.34 28.77
17 5.08 — 200 |35 — 1,100 110 190 95 SD200-11-31-241-NDe 35.65 — 27.21 25.80
00000000000000000) 28 | 5.71x2.03% — 650 |30 — 1,00 102 190 — SD225-23-21-040-ND#0 57.93 — 45.86 42,64
17 | 559x7.62 — 425|350  — 1,100| 235 190 90 SD290-11-31-241-ND# 44.66 — 35.01 3259
} Par élément  § Double-cellule ¢ Quad A Détecteur/Amplificateur @ Conforme & RoHS (suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111
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Advanced Photonix, Inc.
Previously Photonic Detectors

Détecteurs et
émetteurs de silicium
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A(~) U.V. Enhanced Silicon Detectors
B(-) Blue Enhanced Silicon Detectors
C(..) Silicon Carbide U.V. Detectors
D( ") Daylight Filter Detectors
E(-) GaAlAs Photodiodes
F(*) CdS Photoconductive Cells

(relative responsivity)
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Photodétecteurs (suite)

Cour.de | Courant | Longueur d’onde |Capuchonde| Tempsde | Angle de
Zone active | court-circuit jobscur (Id)| de sensibilité (nm) réponse isation| N° de référence Prix unitaire
Fig. (mm) (Isc) (uA) typ. | (nA) max. | Min. Créte Max. | (pF)typ. (ns)typ. | (2xThéta) | Digi-Key 1 5 25 100
18 9.65% — 27 350 — 1,100 375 190 107 SD380-23-21-051-ND#¢ 122.25 — 98.88 91.69
18 9.653 — 27 350 — 1,100 375 190 120 SD380-23-21-251-ND & 138.82 — 114.98 106.46
17 — — 31 350 — 1,100 390 190 — SD385-24-21-041-ND@§ 39.59 — 30.22 28.65
18 11.30 — 150 250 — 1,100| 1,700 — — SD444-41-21-261-NDA 349.90 — 297.30 —
2 1.00 — 120 350 — 1,100| 1,700 190 120 SD445-11-21-305-ND & 45.37 — 35.56 331
2 1.00 — 30 350 — 1,100| 1,700 190 120 SD445-14-21-305-ND & 45.37 — 35.56 33.11
Photodiodes au silicium isées bleues — C a RoHS
29 | 5.31x8.10 500 15 350 — 1,100 120 190 79 PDB-C109-ND 4411 — 34.58 32.19
30 | 0.33x0.33 15 2.00 350 — 1,100 5 190 — PDB-C122-ND — 28.38 25.24 23.94
7 | 1.17x264 25 10 350 — 1,100 7 190 — PDB-C164-ND 21.51 — 16.14 15.06
17 2.54 — 6.40 350 — 1,100 87 190 82 SD100-12-22-021-ND 23.12 — 17.35 16.19
18 2.54 — 10 250 — 1,100 87 — — SD100-42-22-231-NDA 93.78 — 75.90 70.48
27 | 254x2.18 — — — — — — — — SD112-45-11-221-NDA 66.48 — 53.19 50.34
17 | 5.59x7.62 - 52 350 — 1,100 725 190 90 SD290-12-22-241-ND 44.66 - 35.01 32.59
31 11.28 — 52 350 — 1,100 725 190 95 SD444-12-12-171-ND 139.24 — 1156.32 106.78
18 11.30 — 150 250 — 1,100| 1,700 — — SD444-42-22-261-NDA 349.90 — 297.30 —
Photodiodes au silicium imisées UV — a RoHS
17 2.54 — 6.50 250 — 1,100 87 190 90 SD100-13-23-222-ND 37.66 — 28.74 27.26
18 2.54 — 10 250 — 1,100 87 — — SD100-43-23-232-NDA 93.78 — 75.90 70.48
17 5.08 — 30 250 — 1,100 345 190 95 SD200-13-23-242-ND 63.44 — 50.76 48.04
18 11.30 — 150 250 — 1,100| 1,700 — — SD444-43-23-262-ND A 349.90 — 297.30 —
de p i au silicium — Conforme a RoHS
32 5.00 — — 350 — 1,050 — — — SD197-70-72-661-ND 2001.00 — — —
32 5.00 — — 350 — 1,050 — — — SD197-70-74-661-ND 2001.00 — — —
32 10.00 — — 350 — 1,050 — — — SD394-70-72-661-ND 2217.32 — 2088.83 —
32 10.00 — — 350 — 1,050 — — — SD394-70-74-661-ND 2217.32 — 2088.83 —
Photodiod. ique — C a RoHs
33 0.61 10 10 700 — 1,100 25 6 48 PDB-C144-ND 2.92 — 1.81 159
33 0.43 10 30 400 — 1,100 5 6 48 PDB-C145-ND 2.92 — 1.81 1.59
34 0.43 2.0 30 400 — 1,100 1 6 120 PDB-C150SM-ND 5.46 — 3.16 2.83
6 2.84 120 30 400 — 1,100 30 50 120 PDB-C157-ND 2,67 — 1.65 145
35 2.65 90 30 400 — 1,100 15 20 120 PDB-C160SM-ND 2.50 — 153 1.33
1 Par élément § Double-cellule ¢ Quad A Détecteur/Amplificateur  Conforme a RoHS
Composants oxymétriques
661 nm 880/905/940 nm
Type de | Tension Typede |Type de largeur| Type detemps| Type de | Tension Typede  [Type de largeur|Type de temps
tension | disruptive [longueur d’onde| de bande demontée/ | tension | disruptive |longueur d’onde| de bande de montée/ | N° de référence Prix unitaire
Fig. |directe (V)|inversée (V) | de pointe (nm) | passante (nm) | chute (us) |[directe (V)|inversée (V) | de pointe (nm) | passante (nm) | chute (s) | Digi-Key 1 25 100 250
36 1.8 5 661 25 0.1/0.04 12 5 905 50 1.4/0.7 | PDI-E832-ND 1236 800 750 747
36 1.8 5 661 25 0.8/0.8 13 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E833-ND# 4310 33.78 3145 30.29
37 1.8 5 661 21 0.1/0.04 13 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E837-ND& 4310 33.78 3145 30.29
36 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.2 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E838-ND® 4310 3378 3145 30.29
# Conforme a RoHS
Emetteurs a infrarouge ultra puissants
Type de tension Connexion de  [Type de puissance|Angle de faisceau| Type de longueur N° de référence Prix unitaire
Fig. directe (V) courant direct (mA) | de sortie (mW) (2x théta) d’onde de pointe (nm)| Digi-Key 1 25 100 250
12 15 100 56 60 880 PDI-E801-ND 12.59 9.17 8.31 8.02
22 15 100 5 10 880 PDI-E802-ND e 12.59 9.17 8.31 8.02
22 15 100 9 6 880 PDI-E803-ND 12.59 917 8.31 8.02
22 15 100 20 80 880 PDI-E804-NDe 14.46 9.36 8.77 8.39
22 15 100 10 5 880 PDI-E805-ND 12.59 9.17 8.31 8.02
3 15 100 30 (max.) 35 880 PDI-E808-A-ND 11.93 8.68 7.87 759
3 16 100 90 — 880 PDI-E809-NDe 11.93 8.68 7.87 7.59
22 15 180 15 — 880 PDI-E813-NDe 46.62 36.54 34.02 32.76
22 17 100 2.7 — 850 PDI-E825-ND# 30.23 23.25 21.71 20.54
34 12 100 0.7 — 940 PDI-E940SM-ND& 11.93 8.68 7.87 7.59
# Conforme a RoHS
Cellules photoconductrices
Dim. de cellule} Type de longueur|  Type de
D 10 Lux a2 856 K Sombre d’onde de montée/ N° de référence Prix unitaire
Fig. (mm) Min. (KQ) | Max. (KQ) | Min. (MQ) SEC pointe (nm) |descente (ms)| Digi-Key 1 25 100 250
8 16 03 PDV-P5001-ND 224 1.37 123 112
11.00 12 30 05 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 224 1.37 123 112
12 58 1 PDV-P5003-ND 2.24 1.37 1.23 112
7.20 4 20 0.5 10 520 55/20 PDV-P7002-ND& 2.36 1.45 1.26 119
3 1 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 1.81 1.05 .93 .86
40 120 1 60/25 PDV-P8005-ND 1.81 1.05 93 .86
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND 1.81 1.05 93 .86
4 1 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 1.81 1.05 93 .86
5.10 9 20 03 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 1.81 1.05 .93 .86
16 33 05 60/25 PDV-P8103-ND& 1.85 1.10 97 90
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND& 1.85 1.10 97 .90
50 94 25 60/25 PDV-P8105-ND& 1.54 .94 .81 78
38, 80 240 20 60/25 PDV-P8107-ND 1.81 1.05 93 .86
ligne de 4 1 03 PDV-P9001-ND 1.52 .87 75 Nl
courbe F 9 20 05 PDV-P9002-ND 1.52 .87 75 al
1" 20 05 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.52 .87 75 al
16 33 1 PDV-P9003-ND 1.52 .87 75 |
23 33 1 PDV-P9003-1-ND 1.52 .87 75 Nl
27 60 2 PDV-P9004-ND 1.52 .87 75 al
420 50 94 25 PDV-P9005-ND 152 87 75 71
48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 152 .87 75 7
80 200 5 PDV-P9006-ND 1.52 .87 75 al
10 100 1 PDV-P9007-ND 1.52 .87 75 7
10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 1.52 .87 75 |
20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 1.52 .87 75 al
10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 1.52 .87 75 al
5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 1.52 .87 75 N

@ Conforme a RoHS 1 Les cellules photoélectriques sont adaptées a une lumiére de 100 a 500 Lux.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111
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ST DIK Capteurs optiques radiants visibles — Photodiodes

Ces photodiodes utilisent des semi-conducteurs au silicium amorphe sur substrat de verre. Elles sont idéales pour le

réglage de la ité et la de

d'éclairage.

Caractéristiques : « Fortement réceptif a la lumiére visible mais non réceptif a la lumiére infrarouge (proche de la
vision de 'homme) « Une mesure précise de I'éclairage peut étre prise sans filtre infrarouge
Spécifications : « Température de fonctionnement : -20 a 85 °C  Zone de réponse spectrale : 350 @ 750 nm « Pic

de sensibilité : 580 nm +20

R de

ité pour écrans LCD, EL et CRT * Commande de luminosité pour claviers

(téléphones mobiles, par ex.)  Positionnement de la ligne de balayage d’un rétroprojecteur * Réglage de I'exposition
d’un appareil photo numérique * Réglage de la sous-exposition d’un appareil photo numérique

Fig. 1

Polarity <

<

15> 20

Fig. 2

Polarity

2.650 4

Courant de sortie Tension de Courant obscur Dim. Prix unitaire de
max (pA) polarisation inverse max. (pA) A N° de référence bande coupée N° de référence Bande et bobine N° de référence
Fig. (VR=5V) max. (V) VR=0,05V (mm) Digi-Key 1 10 Digi-Key 0té Prix TDK
y 0.16 10 10 0.6 445-2589-1-ND 3.07 212 445-2589-2-ND 4,000 1400.94/M BCS2015G1
0.13 6 10 .25 445-2591-1-ND 3.07 212 = . - BCS2015H1
2 0.55 6 100 — 445-2590-1-ND 5.29 4.02 445-2590-2-ND 3,000 2855.24/M BCS5030G1
OSRAM Dimensions en mm
Optoélectronique - PR
Opto Semiconductors p q Fig. 2 6‘5;7 Fig. 3 049(
5 Csa
Photodiodes 2% 26456
[—28 —|- "~ + ==
2.544 550 2.54
— spacing 24995 L spacing”
Cour. | Courant Longueur Temps de | Angle de Prix unitaire en
Tension| photo | obscur |d’onde de créte| montée/ | vision | N°de référence vrac N° de référence Fig. 4 254 <49 Fig. 5 2541
Fig. (V) (nA) (nA) (nm) descente (ns)| (%) Digi-Key 1 10 100 Osram fpacmg :h ~4.0 spacingT—
77
1 13 50 2 880 20 120 475-1072-ND .64 .52 A7 BPW34FA <t 4.2 t *‘
7.4 N
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